
低 VF、低 IR SOT-23F 肖特基整流器

发布

特点

应用

说明

选择指南

选择最适合设计要求的肖特基
低 VF，低 IR  肖特基整流器

如有需要

可提供样品

低 VF (CMPSH1-4L) 

均衡低 VF / 低 IR (CMPSH1-4LE)

低 IR (CMPSH1-4) 

低剖面 1.0 毫米 SOT-23F 封装

RoHS，无铅

负荷/电源开关

电源变换器电路

电池供电设备，包括手机、数码相机、PDA 等。

美国中央半导体 CMPSH1-4、CMPSH1-4L 和 CMPSH1-4LE 

是高能效 1.0A，40V 肖特基整流器。此系列产品根据具体应用

的特殊设计要求，提供相应的选择。CMPSH1-4 提供卓越的超

低 IR，而 CMPSH1-4L 则提供令人满意的的低 VF。

CMPSH1-4LE 以均衡低 VF 和低 IR 值完善了这一系列产品。此

系列元器件采用 SOT-23F 封装，最高剖面仅为 1.0 毫米。

CMPSH1-4L: 低 VF
低 VF = 390mV @ 1.0A

CMPSH1-4LE: 均衡低 VF/低 IR
低 VF = 400mV @ 1.0A 
低 IR = 500µA @ 20V

CMPSH1-4:低 IR
低 IR = 100µA @ 30



机械规格

符号

英寸 毫米

尺寸

引线代码：
1) 阳极
2) 阳极
3) 阴极

标识代码：
CMPSH1-4： SH1 
CMPSH1-4L： CSL 
CMPSH1-4LE： CSE

可选
安装垫几何构型

(尺寸单位 mm)

载带尺寸和方向 (尺寸单位 mm)

放卷方向

(有关标准安装垫详情请参见 
  SOT-23F 封装具体介绍)

载带宽度：8mm *元器件根据电子工业协会
标准 EIA-481-1-A 卷带

创新分立半导体

有关详细信息，请联系:
Central Semiconductor Corp.公司销售部

(631) 435-1110，或访问我们的网站:
www.centralsemi.com
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